关于L波段收发信道关键芯片设计及流片的需求发布

为加快实现射频收发信道模块低成本化设计技术问题，打通产品研制过程中关键堵点，现面向集团内外部单位开展技术需求发布活动。
一、发布对象
1.集团各产业公司
2.全国范围内的高校、研究机构、企业
二、技术名称
L波段收发信道关键芯片设计及流片
三、功能要求
针对砷化镓工艺，突破低噪声系数、高温度稳定性、低饱和恢复时间、高平坦度、高成品率设计等关键设计技术，实现固定衰减器芯片、功分器芯片、多款低噪声放大器芯片、程控衰减器芯片、单刀双掷开关芯片等共计7款GaAs芯片研制，并能够后续实现稳定流片和批产，最终实现国产化自主可控。
四、合作方式
若有合作意向，请携带本单位的营业执照、质量管理、保密等相关资质证书，来公司进行当面技术交流、沟通。合作方式灵活不设限制，具体费用根据合作方式面议。
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